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งานวิจยัน้ีเตรียมฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงท่ีระยะเวลาเคลือบและอตัราส่วนต่าง ๆ ด้วย
เทคนิคสปัตเตอริงบนฐานรองแกว้และโพลิอีไมด์ โดยศึกษาสมบติัเชิงโครงสร้าง แม่เหล็ก ความ
ร้อน พื้นผวิ และปรากฏการณ์จีเอม็อาร์ของฟิลม์ ส าหรับการประยกุตใ์ชเ้ป็นเซนเซอร์ทางแม่เหล็ก 
ฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงท่ีระยะเวลาเคลือบต่าง ๆ ทั้งบนฐานรองแกว้และโพลิอีไมด์ มีโครงสร้าง
เฟสสารละลายของแข็ง Co52Cu48 ในระนาบ (111), (200) และ (220) และแสดงสมบติัแม่เหล็ก
แบบพารา  โดยพบปรากฏการณ์ MR ขนาด 0.29% ในฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงบนฐานรองโพลี
ไมดท่ี์ระยะเวลาเคลือบ 40 นาที ฟิลม์โคบอลต-์ทองแดงท่ีอตัราส่วนต่าง ๆ ทั้งบนฐานรองแกว้และ
โพลิอีไมด์มีโครงสร้างเฟสของ Co (HCP) และ Cu (FCC) ในระนาบ (111) และแสดงสมบติั
แม่เหล็กแบบเฟอร์ในตวัอยา่งท่ีมีอตัราส่วน Co ประมาณ > 34% โดยฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงท่ีมี
อตัราส่วน Co < 34% จะแสดงสมบติัแม่เหล็กแบบพารา และพบปรากฏการณ์ GMR ขนาด 0.09% 
ในฟิลม์ Co42.64Cu57.36 บนฐานรองโพลีอีไมด์ จากการเปรียบเทียบการเคลือบของฟิล์มบนฐานรอง
แกว้และโพลีอีไมด์ พบวา่อตัราการเคลือบฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงบนฐานรองโพลีอีไมด์มีอตัรา
การเคลือบสูงกว่าบนฐานรองแกว้ โดยความหนาของฟิล์มท่ีระยะเวลาเคลือบต่าง ๆ บนฐานรอง
แก้วมีค่าระหว่าง 0.551-2.53 μm และบนฐานรองโพลีอีไมด์มีค่าระหว่าง 25.2-64.2 μm. 
นอกจากน้ีพบว่า ความขรุขระของพื้นผิวบนพื้นท่ีสแกน 1 μm2 ของฟิล์มบนแกว้มีค่าประมาณ 
0.551-2.53 nm และบนโพลีอีไมด์มีค่าประมาณ 0.66-2.28 nm และความตา้นทานไฟฟ้าของฟิล์ม
บนฐานรองแก้วและโพลีอีไมด์มีค่าระหว่าง 0.279-1.800 โอห์ม และ 0.426-9.895 โอห์ม
ตามล าดบั   
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